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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження та розробка фотоелектричних приладів і пристроїв на напівпровідникових твердих розчинах
групи А2В6 з перехідними елементами: Mn, V, Ti, Ta, Zr та ін

Назва роботи англійською:
Investigations and development of photorefractive devices and systems based on А2В6 semiconductor solid
solutions with transitional elements: Mn, V, Ti, Ta, Zr etc.

Реферат українською:
Розроблені фізичні основи відтворюваної технології структурно-досконалих монокристалів CdTe легованих
ізовалентними і аморфними домішками - Sn, Ge, а також його твердих розчинів - компонентами і доміщками
3d, 4f - елементів. На вказаних кристалах і плівках створені фотодіоди на p-n переходах та бар'єрах Шотткі
для ІЧ та x- -випромінювання з параметрами близькими до теоретично передбачуваних. Одержане
максимальне підсилення лазерного випромінювання рівне 120 в кристалах CdTe:Ge з використанням
динамічних фоторефрактивних граток.

Реферат англійською:
There were developed physical basics of reproducible technology of structurally-perfect CdTe single crystals
doped by isovalent and amorphous impurities - Sn, Ge and also of its solid solutions - by components and
impurities of 3d, 4f - elements. Photodiodes based on p-n-junctions and Schottki barriers for IR- and x- -
radiations with parameters close to theoretically predicted were created on mentioned crystals and films.
Maximum amplification of laser radiation equal to 120 was obtained on CdTe:Ge crystals with using of dynamic
photorefractive lattices.
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